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Esse trabalho de iniciagéo cientifica tem por objetivo a caracteriza¢@o de sensores quimicos e
bioquimicos, os sensores abordados pelo projeto foram os transistores de efeito de campo
sensiveis a ions (ISFET), visando a aplicacdo de novos materiais na fabricacdo desse tipo de
dispositivos. Os dispositivos foram caracterizados quimicamente, fisicamente, e principalmente
foram abordadas as caracteristicas elétricas do material. A caracterizacdo quimica se deu
através do processo de espectroscopia de infravermelho (FTIR), onde sdo analisadas as
ligagdes quimicas presentes no material. Fisicamente foram analisados parametros como
espessura, através de perfilometria e elipsometria, e rugosidade, através de AFM (Microscopia
de forca atdmica). As caracteristicas elétricas foram feitas através de medidas de capacitancia-
tensdo e corrente-tensao, visando extrair o maximo possivel de informacgdes elétricas sobre o
comportamento elétrico do dispositivo. Através de medidas realizadas, foram obtidos filmes
dielétricos com caracteristicas ideais de capacitancia para a sintese dos dispositivos, e

estamos efetuando a caracterizagdo elétrica dos dispositivos.
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